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Shrnuti

Prace je zamérena na pripravu fotonového detektoru rentgenového a gama zareni na bazi
polovodi¢e CdZnTe. Béhem prace budou pfipraveny a proméreny testovaci vzorky detektord.
Cilem prace je vyzkouset kompletni pfipravu detektoru zahrnujici fezani, brouseni, lesténi,
chemickou Upravu povrchu a naneseni elektrickych kontakt(. Na zavér projektu se provede
testovani spektroskopickych vlastnosti pfipraveného detektoru.

Pracovni ukoly:

1. Seznamit se s principem detekce zareni pomoci fotonovych detektoru.

2. Spolupracovat pfi pfipravé testovaciho detektoru.

3. Osvojit si jednotlivé technologické kroky ptipravy detektoru.

4. Charakterizovat kvalitu pfipraveného detektoru zmérenim alfa a gama spekter. Diskutovat
ziskané vysledky.

Uvod

Fotonové detektory zareni pracujici za pokojové teploty jsou Siroce vyuzivané v mnoha
aplikacich. Pro vyrobu kvalitnich fotonovych detektor( se pouZivaji polovodice CdZnTe,
GaAs, SiC, TIBr a dnes velmi popularni perovskity. Velkou vyhodou téchto materiall je velka
Sitka zakazaného pasu, kterd umoznuje pripravit vysokoodporové materialy, a diky které je
mozné detektory provozovat za pokojové teploty. Dalsi vyhodou je vysoka driftova
pohyblivost a doba Zivota generovanych nosicll, coz umoznuje efektivni transport
vygenerovanych nosica.

Pro testovani kvality pripravenych detektor(i bude pouzito méreni I-V charakteristik a alfa a
gama spektroskopie.



